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1 :s^r^rrE:r ili "^ rl ' app,icationduihéorôme *«»«» 

^ SïïSSî : . sim P |in "n ar '^orèm e delHEVENIN le circuit c i-de 5S o US dans 

lequel on maire une diode supposée (V^uelcanquei 
POUT V,-E„, sln „.t déterminer puis tracer sur un graphe V*-ffô puis V.= |(V i 
•Commenter les résultats et contlttre. ' " v "' 




3) On effectue, à présent, au cillait précédent les modifications suivantes • 
■pour ocs fréquence* très élevées, la diode peut être équivaleme t ne^ sistance r a 
mniee en parallèle avec un condensateur de capacité C„ * 

2^TZ^!"^T « rem P'^ P" « générateur de tension continue 
cm» wnse r>or sa rem E et sa résistance interne r 

d) Simplifier le circuit par le théorème deTHEVENIN 

b) Déterminer l' impédance complexe équivalente Zeq du monta» 

c) Déterminer le courant qui circule dans la maille simplifiée 
Questions de cour» 

Souligner la bonne réponse : 

Le fonctionnement normal du transistor NPN lorsque: 

- -a jonction B-E est polarisée en direct et la jonction B-C en inverse 
a lonction B-E est polarisée en inverse et la jonction B-C en direct 

- les 2 jonctions B-E et B-C sont polarisées en inverse 

- les 2 jonctions B-E et B-C sont polarisées en direct 
la zone de transition est dépourvue de ; 

- • des anions et des cations 

- seu lem ent des électrons 

- des électrons et des trous 

- -ues ions 

P^eï: des SS*" *" "" * * "* N * * •" * '« ■— * 

- donneurs 

- donneurs et accepteurs 

- donneurs et du silicium 

- accepteurs et du silicium 
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et encore plus.. 



